


















专利名称(译) 一种液晶显示装置，包括第一取向膜，所述第一取向膜在与像素电极的狭缝的长轴交叉的方向上进行取向
处理，其中液晶层的转变温度为75°C。 C
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摘要(译)

根据一个实施例，液晶显示装置包括：第一基板，包括公共电极;像素电
极，其中形成面向公共电极的狭缝;第一取向膜;第二基板，包括第二取向
膜;液晶层，其保持在第一取向膜和第二取向膜之间，并且由在75℃的转
变温度下具有+3.3以上至+ 5.3或更小的介电常数各向异性的材料形成。
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